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講演者：　鈴木左文　准教授（電子物理工学専攻）
Speaker: Associate Prof. Safumi SUZUKI
 (Department of Physical Electronics)

講演テーマ：「テラヘルツ帯電子デバイスとその応用」
Title：”Terahertz Electron Devices and its Applications” 
日時：2015年12月16日(水)　17:30－18:30

場所： 南4号館S421講義室
Date and time: 17:30-18:30, December 16 (Wed), 2015
講演要旨：
講演者は、電子デバイスを用いたテラヘルツ帯における発振器と受信器、およびそれらを用いた応用について研究を行っています。近年、電波と光の中間に位置するテラヘルツ帯はイメージング、分光分析、無線通信などの応用への期待から注目が集まっており、そして、これら応用には固体のテラヘルツ光源と受信器が実現のカギとなっています。我々は、光源について共鳴トンネルダイオードを、受信器については高電子移動度トランジスタを用いて研究を進め、さらに、開発した発振器と受信器を用いて分光分析や無線通信などのデモンストレーションを行ってきました。
この講演では、テラヘルツ帯における様々な応用についてお話し、それら応用実現に向けた我々の電子デバイス開発についてお話しします。
Abstract: 
The lecturer has conducted a research of terahertz (THz) oscillators and receivers with electron devices, and THz applications using these developed devices. The THz frequency range, which is located between lightwaves and radio waves, has been receiving considerable attention recently because of its many applications, such as high-speed wireless communications, spectroscopy, and imaging. For realization of these applications, compact and coherent solid-state light sources and receivers are key components. Our group has developed THz oscillators using resonant tunneling diodes and receivers using high electron mobility transistors, and wireless communications and spectroscopy have been demonstrated using these devices.

In this talk, the lecturer introduces various applications using THz waves, and shows the study of THz electron devices for realization of THz applications.
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